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摘要　介绍了不同液晶材料在太赫兹(THz)波段的光学各向异性和外场调制特性.在此基础上,综述了几种基于

液晶与人工电磁微结构相结合的THz功能器件,该器件可实现对THz波的调谐滤波、电磁诱导透明、相位调制以

及偏振控制功能等;系统地分析了液晶与人工电磁微结构的相互作用机理、THz波长尺度下液晶的外场调控规律

与表面相互作用.此外,还对THz液晶光子器件的研究发展趋势进行了展望.
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１　引　　言

太赫兹(THz,１THz＝１０１２Hz)波通常是指振

荡频率范围为０．１~１０．０THz的介于微波与红外光

波之间的一段尚未完全开发的电磁波[１Ｇ４].THz波

的长波段与微波、毫米波重合,短波段与红外光重

合,是宏观经典理论向微观量子理论的过渡区域,也

是电子学向光子学的过渡区域,THz波因其在电磁

波谱中的特殊位置,使其与物质的相互作用具有与

微波、光波显著不同的特性,蕴含着新的基础科学问

题和重大技术创新潜力.THz波具有频带宽、光子

能量低、相干性强、测量信噪比高和安全性良好等优

点,在无线通信、雷达、安检、材料表征和医学诊断等

领域展现出良好的应用前景[５Ｇ８].因此,发展 THz

０６１４００６Ｇ１
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科学与技术对国民经济以及国家安全具有重要的意

义.THz科学与技术的发展必然需要多功能和实

用性的THz应用系统的支撑,除了 THz源[９Ｇ１０]和

探测器[１１Ｇ１２],高性能的THz功能器件(如波导[１３Ｇ１４]、
开关[１５Ｇ１７]、调制器[１８Ｇ２０]、滤波器[２１Ｇ２３]、隔离器[２４Ｇ２６]、
吸收器[２７Ｇ２９]、偏振器[３０Ｇ３２]和相移器[３３Ｇ３４])也必不可

少,从而能更好地传导、调制以及操控THz波.此

外,研究人员利用光子晶体[３５Ｇ３６]、超材料[３７Ｇ３８]、超表

面[３９Ｇ４０]和等离子体[４１Ｇ４２]等人工电磁微结构来提高

器件的工作性能.但这些新型功能器件在一定程度

上仍存在工作频带窄、功能单一和不可调控的局限,
因此发展主动可调谐 THz功能器件就显得尤为

重要.
液晶是发展主动可调谐光子器件的重要候选方

案,它具有良好的宽带光学各向异性和电光、磁光调

制特性,液晶光子学器件的研发也从短波(如可见

光、近红外波段)逐渐向长波方向(如中远红外、THz
波段)延伸.液晶是目前在THz波段极少数具有较

高双折射、低吸收损耗以及可通过外场实现较大相

移调谐范围的材料之一,THz液晶的研究涉及到

THz相位调制器、连续可调谐波片和空间光调制器

等一系列关键THz器件的研制,所以THz液晶器

件受到人们广泛关注.科研人员已经对THz波段

常见液晶的光学性质和各向异性参数进行广泛的实

验研究.２００８年,Pan等[４３]率先研究了５CB液晶

在THz波段的折射率各向异性,在０．３~１．４THz
频率范围内双折射系数 Δn 为０．１３~０．２１.２０１０
年,Yang等[４４]研究了E７混合液晶的光学常数和双

折射特性,在０．２~２．０THz频率范围内,该混合液

晶的双折射系数Δn为０．１３０~０．１４８,且在室温下

的消光系数小于０．０３５.２０１２年,Wang等[４５]报道

了０．４~１．６THz频率范围内的高双折射液晶NJUＧ
LDnＧ４,其双折射系数高达０．３０６.２０１３年,Reuter
等[４６]也提出了两种THz高双折射、低损耗的液晶,
其在０．２~２．５THz频率范围内的双折射系数Δn
分别为０．３２和０．３８.综上可见,液晶在THz波段

具有较高的双折射系数和低的吸收系数.
液晶最具吸引力的性质是其光学各向异性可通

过改变外电场、磁场、光场或者温度进行调控[４７],制
备成能实现特定功能的THz可调谐器件(如THz
开关、滤波器、吸收器以及调制器等),因而受到关

注.近年来,人工电磁结构的兴起为THz器件的发

展提供了新的机遇.所谓的人工电磁结构是指亚波

长金属或介质单元以周期或准周期的方式排列形成

的具有特殊电磁特性的结构,其可通过合理设计几

何尺寸来灵活地操控光波的振幅、相位以及偏振态,
进而实现模式双折射、手性偏振旋转以及二向色性.
这些人工电磁结构与液晶结合后,可构成新型THz
可调谐器件.例如,Wilk等[４８]在频率为３００GHz附
近实现了一种基于布拉格结构的THz带阻滤波器,
其带宽为６０GHz,并通过电控液晶的方式实现了开

关功能.Chen等[４９]制备了一种内嵌双频液晶的

THz超材料快速响应光开关,通 过 电 控 厚 度 为

５０μm的双频液晶实现了１５GHz的频率调谐范围,
其透射共振峰发生红移和蓝移的响应时间分别为

１．０４４ms和１．３７６ms.Savo等[５０]实验验证了一种

基于超材料吸收器功能的THz空间光调制器,通过

电控液晶实现了７５％的调制深度.Isi′c等[５１]提出

了一种紧凑型超材料吸收器,该器件实现了大于

２３dB的调制深度、１５％的频谱调谐以及５０ms的响

应时间.以上几种基于人工电磁结构的THz液晶

可调谐器件的工作机理包含:１)通过外场改变液晶

折射率引起人工微结构谐振峰的频移或吸收变化;

２)通过人工电磁结构的局域场增强效应,在一定程

度上提高THz波与液晶的相互作用,反过来又增强

液晶的双折射特性并提高其调谐性能,最终实现可

调谐滤波和开关等功能.然而,这类器件仍存在调

谐范围窄、插损大以及调制深度低等问题.

THz液晶器件还涉及到THz可调谐相位延迟

器(π/２rad相移对应１/４波片;πrad对应半波片),
它也是实现偏振变换器和空间光调制器的基础.

Tsai等[５２]将两个交叉的金属板作为电极,驱动厚度

为３８．６μm的５CB液晶盒,在１．０７THz频率处实

现了最大相移(４．０７°),然而其调制效率很低且驱动

电压高.Hsieh等[５３]利用１２５V的横向偏置电压

驱动厚度为５７０μm的E７液晶盒获得π/２的大相

位延迟,用作电控THz液晶相移器和可调谐波片,
但是器件所需的外电压较高且响应很慢.Lin等[５４]

用亚波长金属光栅施加１３０V的纵向电场驱动厚度

为２５６μm的液晶盒,在１．８８THz频率处获得６６°
的相移,但其驱动电压仍然很高且该电极具有偏振

选择性.在双折射系数一定的条件下,液晶的相位

延迟与工作波长呈反比,这就导致现有液晶THz相

移器的厚度往往都超过１００μm,而厚液晶层将导致

驱动外场高、响应时间慢、调谐范围窄、插入损耗大

以及器件稳定性差等一系列技术问题.更根本的问

题是,数十微米至毫米厚度的超厚液晶层必然降低

表面锚定层对液晶初始取向的作用,无论使用摩擦

０６１４００６Ｇ２
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取向还是紫外光致取向的传统锚定方法,远离表面

的一部分液晶会处于随机排布状态,从而降低器件

的调谐范围,降低偏振转换效率,增加响应时间.
为了避免上述问题,Chen等[５５]采用旋转外磁

场方向的装置来搭建THz液晶可调谐相移器,但其

实质是机械调控液晶的光轴取向,也不利于器件集

成.最近几年,研究人员尝试通过一些新技术来改

善THz液晶器件的性能,例如采用新型THz透明

纳米导电薄膜电极可以减小正负电极间的距离,从
而降低驱动电压,同时增强表面锚定作用,这在一定

程度上增大了调谐范围.Yang等[５６]采用ITO“纳
米须”作为E７液晶盒的电极,利用１７V的电压使

厚度为５００μm 的液晶盒在１THz频率附近实现

π/２相移的调谐范围.Wang等[５７]采用多孔石墨烯

和金属亚波长光栅作为THz透明电极并辅以表面

锚定层,制备了THz液晶可调谐相移器,利用５０V
的电压在２．１THz频率处可实现π相移的调谐范

围.总之,可调谐相移量不仅依赖于液晶折射率调

控,还依赖于THz波相移在双折射材料中的积累.
而目前的研究中尚未涉及人工微结构中THz波与

液晶相互作用距离这一关键科学问题,因此人工微

结构增强THz液晶可调谐相移的机制还有待深入

探索.
下文将分类介绍本课题组近年来在THz液晶

可调谐功能器件方面的研究.首先,介绍不同种类

的液晶在THz波段的光学各向异性和电光、磁光调

制特性.在此基础上,通过探索液晶与人工电磁微

结构(包括光子晶体、超材料和超表面等)的相互作

用机理,发展THz液晶可调谐滤波、开关器件、THz

可调谐相移以及偏振调控器件.这些THz液晶可

调谐器件在THz成像、光谱和信息处理等应用中具

有重要作用.

２　液晶在THz波段的双折射特性

液晶材料在THz波段的性质主要由液晶分子

的扭转和振动模式决定,吸收主要来自于液晶分子

苯环在短轴方向的扭转.在适当的处理下,液晶分

子的导向呈现均一的排布状态,称为向列相液晶,表
现出介电各向异性和折射率各向异性.向列相液晶

分子呈棒状结构,且取向有序,从光学性质上可以看

成单轴晶体,在平行和垂直于光轴方向上存在两个

不同的介电常数ε∥ 和ε⊥,则介电各向异性表示为

Δε＝ε∥－ε⊥.实验发现不同类型的液晶分子,其分

子的长轴方向偏向于平行或垂直于分子电偶极矩

(电场的方向).在外电场的作用下,正性液晶分子

的长轴方向平行于分子电偶极矩(即Δε＞０),负性

液晶分子的长轴方向垂直于分子电偶极矩(即Δε＜
０).当入射光的电场方向垂直于液晶指向矢时(o
光),液晶材料折射率为寻常光折射率no;而当入射

光的电场方向沿着液晶的指向矢时(e光),则其折

射率为非常光折射率ne.双折射系数(或光学各向

异性)表示为Δn＝ne－no,其中no＜ne 为正性液

晶,反之则为负性液晶.除此之外,液晶的电阻率、
电导率和黏滞系数也都表现为各向异性.由此可

见,对于不同偏振态的入射光,液晶材料表现出不同

的光学特性.表１给出了几种常见液晶材料在

THz波段的光学各向异性参数,其中αo 和αe 分别

为液晶的寻常光吸收系数和非常光吸收系数.
表１　几种常见液晶材料在THz波段的光学各向异性参数

Table１　OpticalanisotropyparametersofseveralcommonliquidcrystalsinTHzregime

Liquidcrystal no ne Δn αo αe
５CB[５８] ~１．６４１ ~１．７４７ ０．１０６ Ｇ Ｇ
E７[５９]

BL０３７[５９]

NJUＧLDnＧ４[４５]

１８５２[４６]

１８２５[４６]

~１．５９０
~１．６００
~１．５００

１．５７０Ｇ１．５５０
１．５７０Ｇ１．５４０

~１．７４０
~１．７９０
~１．８０６

１．８９０Ｇ１．８５０
１．９５０Ｇ１．９１０

~０．１５０
~０．１９０
~０．３０６

０．３２０±０．０２０
０．３８０±０．０２０

３．１Ｇ２７．１
３．３Ｇ３３．９
Ｇ

２．５Ｇ２２．５
３．３Ｇ１４．７

０．９Ｇ７．０
１．０Ｇ７．４
Ｇ

３．０Ｇ１６．１
２．８Ｇ２２．５

　　实 验 上 通 常 采 用 透 射 式 太 赫 兹 时 域 光 谱

(THzＧTDS)系统对样品进行测试.为了得到液晶

在THz波段的光学各向异性参数,通常先选取不

加液晶时空盒的THz信号作为参考信号,设其电

场强度为Eref(t),t为时间;然后再测量填充液晶

之后的THz信号,设其电场强度为Esam(t),经傅

里叶变换后的 THz电场强度分别 为Eref(ω)和

Esam(ω),ω为频率,相位分别为φref(ω)和φsam(ω),
则被测样品的THz振幅透射率可以表示为

t(ω)＝Esam(ω)/[Eref(ω)]. (１)

　　假设样品为平行厚度且厚度为d 的物体,在样

品吸收较弱的情况下,样品的折射率n(ω)和吸收系

数κ(ω)分别为[６０]

０６１４００６Ｇ３
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n(ω)＝１＋
Δφ(ω)c
ωd

, (２)

κ(ω)＝
－ln

t(ω)
TFresnel(ω)

é

ë
êê

ù

û
úúc

ωd
, (３)

式中:c为光速;相位差Δφ(ω)＝φsam(ω)－φref(ω);

TFresnel(ω)＝４n(ω)/[１＋n(ω)]２ 为根据菲涅耳公式

计算得到的THz波正入射时空气与样品界面的透

射率,进一步可以得出样品的吸收系数[６１]

α(ω)＝
２κ(ω)ω
c

. (４)

２．１　液晶在THz波段的磁致双折射

下面介绍三种热致液晶在THz波段的磁致双

折射特性[６２]:５CB,E７和BNHR.在室温时这三种

液晶呈乳白色悬浊状态,介电各向异性为正(no＜
ne),化学稳定性高,在可见光波段的双折射系数分

别为Δn５CB＝０．１６、ΔnE７＝０．２１和ΔnBNHR＝０．２５,其
中BNHR液晶的黏滞系数最高.

图１所示为三种向列相液晶在THz波段的折

射率.如图１(a)所示,沿x 轴的线偏振THz波垂

直入射到液晶盒,外加磁场的方向分别垂直于THz
的传播方向和偏振方向.当外磁场为０时,液晶分

子处于随机分布状态,整体呈现各向同性,故各个方

向的折射率相等[nx(０mT)＝ny(０mT)＝niso].
当外磁场不为０时,液晶分子沿着磁场方向转动,此
时的液晶层可视为具有光学各向异性的单轴晶体.
随着磁场逐渐增强,液晶分子也逐渐向外磁场方向

排列,相应的折射率也会逐渐降低,如图１(b)~(d)
所示.当施加足够强的磁场时,液晶分子将平行于

磁场方向排列,即液晶分子指向矢与y轴平行.因

此,当磁场强度为３０mT 时,测 得 的 折 射 率nx
(３０mT)是寻常光折射率.对于随机排列的液晶分

子,其各向同性态折射率niso可表示为

n２iso＝
２n２o＋n２e
３

, (５)

式中:no 为寻常光折射率,也即实验测得的折射率

nx(３０mT);各向同性态折射率niso为实验测得的折

射率nx(０mT).则磁场B＝３０mT时的非常光折

射率ne 的近似表达式为[６２]

ne＝ ３n２iso－２n２o. (６)

　　由此可以得出三种液晶在０．２~１THz频率波

段的光学各向异性参数,如表２所示.５CB、E７和

BNHR样品的最高双折射系数分别为０．１６８、０．２４９
和０．３１１.因此,相同条件下,填充BNHR的液晶盒

能够增强其相位调控能力.

图１ 三种向列相液晶在THz波段的折射率.(a)实验原理示意图;(b)５CB液晶折射率谱线;

(c)E７液晶折射率谱线;(d)BNHR液晶折射率谱线[６２]

Fig敭１ RefractiveindexesofthreenematicliquidcrystalsinTHzregime敭 a Principlediagramofexperiment  b refractiveindex

spectraof５CBliquidcrystal  c refractiveindexspectraofE７liquidcrystal  d refractiveindexspectraofBNHRliquidcrystal ６２ 

０６１４００６Ｇ４
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表２　三种液晶在０．２~１THz频率波段的光学各向异性参数

Table２　OpticalanisotropyparametersofliquidcrystalinTHzregime

Liquidcrystal ５CB E７ BNHR

Terahertzanisotropy
[０．２Ｇ１THz,２０℃]

no １．５６５Ｇ１．５８７ １．５８５Ｇ１．６００ １．５８１Ｇ１．６０２
niso
ne
Δn

１．６２３Ｇ１．６３５
１．７２７Ｇ１．７３３
０．１４０Ｇ０．１６８

１．６７２Ｇ１．６７７
１．８２１Ｇ１．８３４
０．２２１Ｇ０．２４９

１．６７９Ｇ１．７０１
１．８６０Ｇ１．８８３
０．２７９Ｇ０．３１１

２．２　双频液晶在THz波段的电控双折射

通常情况下,向列相液晶的分子长轴趋向于外

电场的方向,表现出单轴晶体的性质.然而,与传统

向列相液晶不同的是,双频液晶的分子取向不仅依

赖于外电场的强度大小,还依赖于外电场的交变频

率(即fM).本节主要介绍双频液晶在THz波段的

电控 双 折 射 特 性[６３].固 定 交 变 电 场 的 大 小 为

３０kV/m、方向为y轴时,通过改变fM 的大小来扭

转液晶分子的长轴指向.图２所示为实验测得双频

液晶(DP００２Ｇ０１６)的THz双折射特性.当x 轴的

入射光为线偏振光时,从实验测得的时域谱可以看

出,时域信号的延迟随着fM 的增大而逐渐增大,如

图２(a)所示.而对于y方向的入射线偏振光,时域

信号的延迟随着fM 的增大而逐渐减小,如图２(b)
所示.这预示着液晶分子的长轴指向逐渐从垂直于

交变电场的方向转变为沿着交变电场的方向.根据

(２)式和(３)式,计算得出相应的折射率和消光系数,
如图２(c)~(f)所示.为了方便讨论,这里定义一

个频率相关的参数———群折射率来描述THz信号

经双频液晶盒之后的延迟,其表达式为[６３]

ng＝
(Ts－Tr)c

d ＋１, (７)

式中:Ts 和Tr分别为THz信号的主峰穿过双频液

晶盒和空盒的时间;d为液晶盒的厚度.

图２ 实验测得双频液晶(DP００２Ｇ０１６)的THz双折射特性.(a)入射光的偏振态沿着x轴的时域信号;(b)沿着y轴的

时域信号;(c)x轴方向的折射率谱;(d)y轴方向的折射率谱;(e)x轴方向的消光系数;(f)y轴方向的消光系数[６３]

Fig敭２ ExperimentallymeasuredTHzbirefringentperformanceofdualＧfrequencyliquidcrystal DP００２Ｇ０１６ 敭 a TimeＧ
domainsignalofincidentlightpolarizationalongxＧaxis  b timeＧdomainsignalalongyＧaxis  c refractiveindex
spectraalongxＧaxis  d refractiveindexspectraalongyＧaxis  e extinctioncoefficientalongxＧaxis 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 f extinctioncoefficientalongyＧaxis ６３ 

　　双频液晶(DP００２Ｇ０１６)随交变电场频率变化的

THz双折射和相移特性如图３所示.其中图３(b)
给出了群折射率ng 随交变频率的增大而变化的关

系曲线.对于x 方向入射的线偏光,群折射率ngx
从１．６６(３０kHz处)增大到１．８０(８０kHz处)后趋于

稳定,其最大调谐范围为０．１４.相反地,对于y 方

向入射的线偏光,其群折射率ngy则从１．８６(４０kHz

处)减小到１．６６(９０kHz处)后趋于稳定,其最大调

谐范围为－０．２.由此可见,厚度为６００μm的双频

液晶在电场强度为３０kV/m、频率为１~１００kHz
的交变电场下调谐工作,在０．６８THz以上可作为

可调谐１/４波片,在１．３３THz以上可作为可调谐

１/２波片,如图３(c)所示.与普通液晶相比,双频液

晶具有无需锚定预处理、响应时间快和性质均匀稳

０６１４００６Ｇ５
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图３ 双频液晶(DP００２Ｇ０１６)随交变电场频率变化的THz双折射和相移特性.(a)双频液晶在１kHz和１００kHz
交变电场下的液晶分子排布示意图;(b)群折射率随交变频率变化的曲线;(c)双折射相移谱线[６３]

Fig敭３ THzbirefringentandphaseshiftperformancesofdualＧfrequencyliquidcrystal DP００２Ｇ０１６ versusfrequencyof
alternatingelectricfield敭 a Schematicofliquidcrystalmoleculararrangementunderalternatingelectricfieldsof
１kHzand１００kHz  b grouprefractiveindexversusalternatingfrequency  c phaseshiftspectraof

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　birefringence ６３ 

定等明显优势,是一种具有应用潜力的THz可调谐

功能材料.

３　太赫兹液晶可调谐滤波器与开关器件

液晶的电控特性和易集成的特点,使其成为探

索新型主动太赫兹调谐器件最有效的手段之一.太

赫兹液晶调谐器件的研究主要包括可调谐吸收

器[６４]、快速响应开关[６５]、可调谐滤波器[６６]以及调制

器[６７Ｇ６８]等.其中,滤波器是指对特定波段通过、其他

波段吸收或反射的器件,是THz通信和雷达系统中

的重要器件.基于人工微结构的各类THz滤波器

(如基于金属孔阵列的带通滤波器[６９]、超材料带阻

滤波器[７０]、光子晶体波导宽带滤波器[７１]、微腔窄带

滤波器[７２]和等离子体波导机械可调滤波器[７３]等)
已被广泛报道.人们更感兴趣的是如何实现滤波器

的带宽和工作频率的主动可调谐,其原因在于可调

谐滤波器的实现不仅扩展了滤波器的工作范围,还
直接实现了THz开关和强度调制的功能,当器件被

高速调控时就可以作为THz调制器使用.
近些年,超材料以其独特的电磁响应特性,在实

现THz波的调控方面受到科学家的广泛关注,其在

相干等离子体系统中引发的类电磁诱导透明(EIT)
和电磁诱导吸收(EIA)[７４]现象尤为引人注目.EIT
现象是利用共振模式的相消干涉在谐振谱线中形成

一个较窄的透射峰[７５Ｇ７６].与之相反,当共振模式发

生相长干涉时将引起EIA现象[７７],一个明显的吸收

峰将取代EIT现象中的透射峰.最近,科研工作者

们利用一系列超材料结构(如金属线段[７８]、开口谐

振环[７９]和非对称Fano谐振腔[８０]等)实现了EIT和

EIA效应.为了实现主动可调的EIT或EIA器件,

基于半导体超材料[８１]、超导超材料[８２]、新型石墨烯

超材料[８３]、MEMS超材料[８４]以及可调谐液晶超材

料[８５]等器件已被广泛地研究报道.

３．１　太赫兹金属光子晶体可调谐滤波器

图４所示为太赫兹金属光子晶体可调谐滤波器

的传输特性.光子晶体的光子带隙使其具有良好的

带通或带阻滤波特性,可通过引入功能材料使得

THz光子晶体的滤波谱线能够在外场的激励下发

生平移或强度变化,以实现可调谐滤波和调制功能.
本节介绍两种滤波器,分别为液晶填充金属光子晶

体(PC)构成的带通滤波器和液晶填充金属光子晶

体波导(PCW)构成的带阻滤波器,其结构分别如

图４(b)和图４(e)所示[８６].首先,利用时域有限差

分法(FDTD)分析液晶填充金属光子晶体在 THz
波段的传输性质,结果如图４(a)所示.当没有外加

电场时,器件的３dB通带位于０．８９~１．０３THz频

率范围内;当外电场增加,液晶的折射率下降,器件

的通带向高频移动,最大可以达到０．９９~１．１４THz
频率范围内.图４(c)显示了器件处于上述两个不

同状态下在１．０５THz频率处的稳态电场分布.由

图４可知,这一器件可以实现连续可调谐带通滤波

器的功能,其中心可调频率从０．９６THz移动到

１．０７THz,调 谐 范 围 内 ３dB 带 宽 始 终 保 持 在

１５０GHz.
图４(d)和４(f)所示分别为液晶填充金属光子

晶体波导器件的传输谱线和稳态场分布.未施加

电压时,器件的阻带位于０．８９~０．９５THz频率范

围内;施加５V电压时,器件的阻带向高频移动到

１~１．０６THz频 率 范 围 内.器 件 中 心 频 率 从

０．９２THz移 动 到 １．０３THz,３dB 带 宽 保 持 在

０６１４００６Ｇ６
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６０GHz不变,中心频率处的消光比高达３５dB.从

稳态场分布图还可看出,金属光子晶体波导处于

禁带时,并非是将波导中电磁波泄漏到周围的光

子晶体空间中,而是光进入波导后发生谐振,最终

被反射到波导的输入端口,这与介质光子晶体的

泄漏模式损耗机制不同.

图４ 太赫兹金属光子晶体可调谐滤波器的传输特性.(a)在不同液晶有效折射率nLC下液晶填充PC器件的透射率谱;

(b)PC器件结构示意图;(c)PC器件开、关频率下的稳态场分布;(d)在不同液晶有效折射率nLC下液晶填充PCW

　　　　　器件的透过率谱;(e)PCW器件结构示意图;(f)PCW器件开、关频率下的稳态场分布[８６]

Fig敭４ TransmissioncharacteristicsofTHzmetalphotoniccrystaltunablefilters敭 a Transmissionspectraofliquid
crystalＧfilledPCdeviceunderdifferenteffectiverefractiveindexesnLCofliquidcrystal  b structuraldiagramofPC
device  c steadyＧstatefielddistributionsatONandOFFfrequenciesofPCdevice  d transmissionspectraof
liquidcrystalＧfilledPCW deviceunderdifferenteffectiverefractiveindexesnLCofliquidcrystal  e structural

diagramofPCWdevice  f steadyＧstatefielddistributionsatONandOFFfrequenciesofPCWdevice ８６ 

３．２　可调控太赫兹EIT与EIA超材料器件

本节主要介绍一种超材料器件,并通过电控

可调谐材料液晶实现对EIT和EIA现象的有效调

控[８７].研究表明,超材料的表面结构对液晶分子

具有锚定作用,在器件交界面处液晶分子沿着谐

振环开口方向排列[８８Ｇ８９],而在未作取向处理的玻

璃交界面液晶分子呈现随机排列状态.图５所示

为可调控太赫兹EIT与EIA超材料器件的传输特

性实验结果.当施加的偏置电场与谐振环开口方

向相互垂直时,液晶分子形成扭曲排列,此时的液

晶层可以作为电控相位延迟器和偏振旋转器.由

于液晶层的旋光效应和双折射效应,入射 THz波

的线偏振态能够转为椭圆偏振态,随后与超材料

相互作用,产生明模式和暗模式两个模式,这两个

模式之间发生相干耦合,出现了如图５(b)所示的

EIT现 象,其 中 心 频 率 为 ０．８６ THz,带 宽 为

２６０GHz,调制深度为１８．３dB.而当偏置电场沿

着谐振环开口方向时,液晶分子将沿外电场方向

逐渐形成均匀一致的排列,此时的液晶层仅起到

相位延迟器的作用,并不改变入射THz波的线偏

振态.此时,仅出现电偶极谐振位置随着液晶折

射率的变化向低频移动现象,而没有产生EIT现

象,如图５(d)所示.
进一步研究了在θ＝９０°时该超材料器件的电

场调控特性,其原理如图５(e)所示.在这种情况

下,入射光偏振态垂直于谐振环的开口方向,随着偏

置电场的增加,液晶层由光学各向同性介质转变为

各向异性介质.THz线偏振光经液晶层之后转变

为椭圆偏振光,从而也产生了两个模式,且明、暗两

个模式之间发生相长干涉,使原有的透射谱线中出

现一个谐振谷,其中心频率为１．０２THz,带宽为

３２０GHz,调制深度为１０．５dB,如图５(f)所示.实

验结果表明,该器件实现了电磁诱导吸收现象,并与

理论预期吻合.

０６１４００６Ｇ７
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图５ 可调控太赫兹EIT与EIA超材料器件的传输特性实验结果.θ＝０°时外电场沿着y方向时液晶超材料(a)示意图及

(b)传输谱线;θ＝０°时外电场沿着x方向时液晶超材料(c)示意图及(d)传输谱线;θ＝９０°时外电场沿着y方向时液

　　　　　　　　　　　　　　　　晶超材料(e)示意图及(f)传输谱线[８７]

Fig敭５ Experimentalresultsoftransmissioncharacteristicsoftunable THz EIT and EIA metamaterialdevices敭

 a Schematicand b transmissionspectraofliquidcrystalmetamaterialwhenexternalelectricfieldisalongy
directionatθ＝０°  c schematicand d transmissionspectraofliquidcrystalmetamaterialwhenexternalelectric
fieldisalongxdirectionatθ＝０°  e schematicand f transmissionspectrawhenexternalelectricfieldisalongy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　directionatθ＝９０° ８７ 

４　太赫兹液晶可调谐相移与偏振控制
器件

传统的THz可调谐相位延迟器件主要利用天

然晶体材料(如石英晶体)、堆栈的聚合物以及光栅

结构等来实现,这些器件往往存在较大的器件厚度、
制作困难、工作波长单一、透射率低以及无法主动调

控等缺点,因此很难走向实际应用.近年来,由于人

工微结构具有加工简单和设计灵活等优点,被广泛

地应用于THz可调谐相位延迟器件中[９０Ｇ９１],并通过

合理地设计器件尺寸还可有效地改善器件的带宽窄

和透射率低等缺点.然而,这类THz器件仍无法实

现主动调控的功能.液晶分子在外场的控制下表现

为各向异性的单轴晶体,并通过扭转液晶分子的导

向实现对THz波的相位调控,被广泛地用作THz
波段的液晶相移器[９２]、偏振控制器[９３]以及波片[９４]

等.但THz波亚毫米波长的长波特性,使得现有

THz液晶相位控制器件的厚度需达到亚毫米量级

才能实现足够大的相移和调谐范围,存在驱动外场

高、响应时间长、调谐范围窄、插入损耗大和器件稳

定性差等问题.通过将液晶与THz介质或金属人

工微结构相结合可有效地提高器件的工作性能.

Vasi′c等[９５]提出一种基于过耦合 MIM 超材料腔的

THz液晶偏振转换器,并通过 MIM 腔来增强THz

波与液晶的相互作用,实现线偏振光到右旋圆偏振

光、正交线偏振光或左旋圆偏振光的转变.Wang
等[９６]设计了一种基于亚波长金属光栅Ｇ液晶Ｇ金属反

射镜的反射式的THz波片,通过亚波长金属光栅对

THz波的偏振选择作用来增大横电模(TE)和横磁

模(TM)之间的相位延迟,从而可在１．１~２．５THz
宽频 率 范 围 内 实 现 １/４ 波 片 的 功 能、在 ２．２~
２．５THz频率范围内实现１/２波片的功能.可见,
人工微结构为THz液晶可调谐相位延迟器件提供

了一种新的研究思路,其工作机理有待进一步研究,
以提高器件的工作性能.

４．１　基于栅Ｇ格复合介质超表面结构的太赫兹液晶

相移器

本节主要介绍一种具有高人工双折射的栅Ｇ格
复合介质超表面结构,并将其与液晶相结合,构成电

控主动可调谐超表面器件,液晶填充介质超表面的

３D结构如图６(a)所示[９７].在未对液晶分子作预取

向处理的情况下,未施加电场时液晶分子处于随机

排列的状态.随着外电场的增大,液晶分子逐渐从

随机排列状态转向沿着外场方向均匀排列的状态,
从而使y 方向上的等效折射率发生连续的改变,
如６(b)所示.

图６(c)给出了在０．７THz频率处三种不同介
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质基板的电控液晶相移器随偏置电场变化的相移曲

线,即裸硅片基板、θ＝９０°的复合介质超表面基板和

θ＝０°的复合介质超表面基板.研究表明,将液晶填

充到介质EIT超表面结构后,液晶的可调谐相移显

著增强,为无微结构时的１．８倍.这主要是因为在

外电场的作用下,介质超表面的栅Ｇ格复合晶格强烈

影响液晶分子的分布和导向.当没有偏置电场时,
液晶分子随机排列.随后对其施加电场,液晶分子

开始沿着栅脊的方向旋转.其中主要有两个力对

液晶分子的排列起作用,即电场力(使液晶分子旋

转到电场方向)和表面锚定力(使液晶分子向栅脊

的方向旋转).当电场较小时,表面锚定力大于电

场力,对于裸硅片基板和θ＝９０°的复合介质超表

面基板的液晶相移器,液晶分子旋转到x 轴方向

(即栅脊的方向),且器件的相位随电场的增大不

断减小.当θ＝９０°时,复合介质超表面基板的液

晶相移器中两个力沿着相同的方向,所以与裸硅

片基板的液晶相移器相比,相同电场下的相移效

应增强.而对于θ＝０°的介质超表面基板的液晶

相移器,液晶分子同样旋转到栅脊的方向(即y轴

方向),且器件的相位随电场的增大而不断增大.
这是因为其中的两个力相互正交,并且表面锚定

力起主导作用,所以相移向反方向变化,在相同的

电场下液晶的相移效应变弱.

图６ 基于栅Ｇ格复合介质超表面结构的太赫兹液晶相移器的实验结果.(a)液晶填充介质超表面的３D结构示意图;(b)随外

电场变化的有效折射率谱;(c)在０．７THz频率处三种基于不同介质基板的电控液晶相移器随偏置电场变化的相移曲线[９７]

Fig敭６ ExperimentalresultsofTHzliquidcrystalphaseshifterbasedongridＧlatticecompositedielectricmetasurface
structure敭 a ３Dstructuraldiagramofliquidcrystalfilleddielectricmetasurface  b effectiverefractiveindex
spectrafordifferentexternalelectricfields  c phaseshiftofthreeelectronicallycontrolledliquidcrystalphase

　　　　　　shiftersbasedondifferentdielectricsubstratesversusbiaselectricfieldat０敭７THz ９７ 

４．２　基于电控液晶Ｇ石墨烯光栅的宽带可调１/４波片

本节主要介绍两种基于石墨烯光栅结构的可开

关１/４波片:等周期石墨烯光栅(EPG)和渐变周期

石墨烯光栅(PGG),通过调控石墨烯的费米能级可

使该１/４波片实现开关功能[９８].研究结果表明,

EPG结构的有效带宽为０．２５,而PGG结构的有效带

宽为０．３８,是EPG结构的１．５２倍,该结构１/４波片的

有效带宽显著增大,因此,通过对石墨烯光栅引入空

间梯度分布形成的PGG结构的１/４波片可以增大两

个正交偏振分量的波矢差,降低π/２相位延迟的频率

范围、１/４波片的中心工作频率和有效带宽.
随后将液晶与双层石墨烯光栅结合,构成基于

液晶渐变周期石墨烯光栅(PGGLC)的宽带可调谐

液晶相移器,其结构如图７(a)所示.通过调控石墨

烯光栅的费米能级,可使器件实现开关功能,当未施

加偏置电压(化学势μc＝０eV)时,器件处于 OFF
态;当施加Vg＝４３．１V的偏置电压(化学势μc＝
０．５eV)时,器件处于ON态.之后再通过电压控制

液晶分子的光轴方向,使出射的两个正交偏振分量

之间存在０．５π和１．５π的相位延迟,进而实现中心频

率连续可调的１/４波片,如图７(b)所示.进一步对

比液晶等周期石墨烯光栅(EPGLC)和PGGLC两

种不同结构,结果显示PGG能产生更大的双折射

相移,且可在相等的驱动电压下使得液晶可调谐相

移器件的工作频率更低,获得更大的可调谐频率

范围.

５　结束语

随着THz技术及其应用系统的不断发展,急需

高性能的THz功能器件,以满足THz通信、信号处

理、成像、光谱检测中相位延迟、偏振转换和空间相

位调制等功能需求.目前,基于液晶与人工电磁微

结构相结合的设计理念为主动可调谐THz功能器

件提供了一个更为广阔的研究平台.通过光场、温
度、电场和磁场等外场调控方式灵活地将THz波与

液晶相互作用.液晶在THz波段的应用主要包括

THz液晶可调谐器件和可调谐相位延迟器件两大

类:一方面,THz液晶可调谐器件主要依赖于液晶
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图７ 基于电控液晶Ｇ石墨烯光栅的宽带可调QWP的仿真结果.(a)基于PGGLC的宽带可调谐液晶相移器的示意图;

(b)偏振转换示意图以及两种QWP的工作曲线对比图[９８]

Fig敭７ SimulationresultsofbroadbandtunableQWPbasedonelectronicallycontrolledliquidcrystalＧgraphenegrating敭

 a Schematicofbroadbandtunable QWPbasedonPGGLC  b schematicofpolarizationconversionand

　　　　　　　　　　　　　comparisonofoperatingcurvesoftwoQWPs ９８ 

的折射率变化而不依赖于液晶层的厚度,从而实现

人工微结构谐振峰的频移或吸收的主动可调作用.
而现有的THz液晶可调谐器件在调谐范围、插入损

耗和调制深度等方面仍存在较大的问题;另一方面,

THz液晶可调谐相位延迟器件不仅依赖于液晶的

双折射系数还依赖于液晶层的厚度,通过合理设计

器件可在特定波段获得π/２或π的相位延迟,从而

实现可调谐相移器、偏振转换器以及空间光调制器.
然而目前THz液晶器件在调谐范围、驱动场强、响
应时间、器件厚度和插入损耗等方面仍存在不足.

介绍了分别在磁场和电场驱动方式下两种不同

液晶的双折射特性,并介绍了几种THz波段的液晶

可调谐器件和可调谐相位延迟器件.通过将液晶与

人工电磁微结构相结合来增强外场、液晶和THz波

三者间的相互作用,为进一步发展新型主动的THz
可调谐器件打下基础,并为THz成像、通信和偏振

光谱等重要应用提供可靠的器件支撑.
本领域未来的发展趋势主要集中在以下３个

方面.

１)需探索研究新型液晶材料,增大材料本身的

双折射效应,从而改善器件的工作性能.探索研究

电场极化敏感纳米材料(如碳纳米管、银纳米线)和
磁化敏感纳米材料(如磁流体)合成新型铁电和铁磁

纳米液晶.研究THz波、纳米粒子及其团簇和液晶

分子在外场作用下的相互作用机理以及电、磁纳米

粒子及其团簇对液晶相移和外场调控特性的改善规

律和机制.

２)需探索人工微结构与液晶结合后,在外场作

用下 THz波、液晶和微结构三者间的相互作用机

理.深入研究液晶与人工微结构的光轴匹配原理、

液晶的天然相移与人工微结构相移相互补偿规律,
以及人工微结构单元对液晶表面锚定作用,为新型

主动的THz液晶可调谐器件提供指导.

３)还需探索THz波段新型透明的电极,例如

碳纳米管层、多孔３D石墨烯等新型二维导电材料,
同时结合人工微结构来构成功能电极.通过合理设

计、仿真并测试电极结构和排布方式,达到提高透射

率、降低阈值驱动电压和增大器件调谐范围的目的.
在亚毫米尺度下,传统液晶物理学理论及其相

关技术已经不再适用,要解决上述一系列科学问题

和技术瓶颈的关键是要发展适用于THz波长尺度

的液晶物理与器件技术.因此,深入探索液晶与

THz波相互作用规律、THz波长尺度下液晶的外场

调控规律与表面相互作用等液晶动力学和热力学新

问题,具有重要的基础理论和实际应用价值,对其开

展相关研究,既是对液晶物理的新发展,又是对

THz重要功能器件及相关技术的推动.

参 考 文 献

 １ 　TonouchiM敭CuttingＧedgeterahertztechnology J 敭
NaturePhotonics ２００７ １ ２  ９７Ｇ１０５敭

 ２ 　Ferguson B Zhang X C敭Materialsforterahertz
scienceandtechnology J 敭NatureMaterials ２００２ 
１ １  ２６Ｇ３３敭

 ３ 　WilliamsBS敭TerahertzquantumＧcascadelasers J 敭
NaturePhotonics ２００７ １ ９  ５１７Ｇ５２５敭

 ４ 　GuoXG CaoJC ZhangR etal敭Recentprogress
interahertzquantumＧwellphotodetectors J 敭IEEE
JournalofSelectedTopicsinQuantum Electronics 
２０１３ １９ １  ８５００５０８敭

 ５ 　KleineＧOstmann T Nagatsuma T敭A review on

０６１４００６Ｇ１０



中　　　国　　　激　　　光

terahertzcommunicationsresearch J 敭Journalof
Infrared Millimeter andTerahertzWaves ２０１１ ３２
 ２  １４３Ｇ１７１敭

 ６ 　Ho L Pepper M Taday P敭 Signatures and
fingerprints J 敭NaturePhotonics ２００８ ２ ９  ５４１Ｇ
５４３敭

 ７ 　ZhaoJ Y Chu W Guo LJ etal敭Terahertz
imaging with subＧwavelength resolution by
femtosecondlaserfilamentin air J 敭Scientific
Reports ２０１４ ４ ３８８０敭

 ８ 　RahmanA RahmanAK RaoB敭Earlydetectionof
skincancerviaterahertzspectralprofilingand３D
imaging J 敭BiosensorsandBioelectronics ２０１６ 
８２ ６４Ｇ７０敭

 ９ 　HeymanJ N Neocleous P Hebert D etal敭
Terahertz emission from GaAs and InAsin a
magneticfield J 敭PhysicalReviewB ２００１ ６４ ８  
０８５２０２敭

 １０ 　ShalabyM HauriCP敭Spectrallyintenseterahertz
sourcebasedontriangularselenium J 敭Scientific
Reports ２０１５ ５ ８０５９敭

 １１ 　Kawano Y Ishibashi K敭 An onＧchip nearＧfield
terahertzprobeanddetector J 敭NaturePhotonics 
２００８ ２ １０  ６１８Ｇ６２１敭

 １２ 　CaiXH SushkovAB SuessRJ etal敭Sensitive
roomＧtemperature terahertz detection via the
photothermoelectriceffectingraphene J 敭Nature
Nanotechnology ２０１４ ９ １０  ８１４Ｇ８１９敭

 １３ 　Wang K L Mittleman D M敭 Metal wiresfor
terahertz wave guiding J 敭Nature ２００４ ４３２
 ７０１５  ３７６Ｇ３７９敭

 １４ 　ChenL XuJM GaoC M etal敭Manipulating
terahertz electromagnetic induced transparency
throughparallelplatewaveguidecavities J 敭Applied
PhysicsLetters ２０１３ １０３ ２５  ２５１１０５敭

 １５ 　HendryE LockyearMJ GómezRivasJ etal敭
UltrafastopticalswitchingoftheTHztransmission
through metallicsubwavelength holearrays J 敭
PhysicalReviewB ２００７ ７５ ２３  ２３５３０５敭

 １６ 　WangG C ZhangJN ZhangB etal敭PhotoＧ
excited terahertz switch based on composite
metamaterialstructure J 敭OpticsCommunications 
２０１６ ３７４ ６４Ｇ６８敭

 １７ 　GuJQ SinghR LiuXJ etal敭Activecontrolof
electromagneticallyinducedtransparencyanaloguein
terahertzmetamaterials J 敭NatureCommunications 
２０１２ ３ １１５１敭

 １８ 　Fan F Hou Y Jiang Z W etal敭Terahertz
modulator based on insulatorＧmetaltransition in
photoniccrystal waveguide J 敭Applied Optics 
２０１２ ５１ ２０  ４５８９Ｇ４５９６敭

 １９ 　LiQ TianZ ZhangXQ etal敭ActivegrapheneＧ
siliconhybriddiodeforterahertzwaves J 敭Nature
Communications ２０１５ ６ ７０８２敭

 ２０ 　ChenS FanF MiaoY P etal敭Ultrasensitive
terahertz modulation by siliconＧgrown MoS２
nanosheets J 敭Nanoscale ２０１６ ８ ８  ４７１３Ｇ４７１９敭

 ２１ 　Yang K Liu S C Arezoomandan S et al敭
GrapheneＧbasedtunablemetamaterialterahertzfilters
 J 敭Applied Physics Letters ２０１４ １０５ ９  
０９３１０５敭

 ２２ 　ZhouX T Yin X Zhang T etal敭Ultrabroad
terahertzbandpassfilterbyhyperbolicmetamaterial
waveguide J 敭OpticsExpress ２０１５ ２３ ９  １１６５７Ｇ
１１６６４敭

 ２３ 　YangJ GongC SunL etal敭Tunablereflecting
terahertz filter based on chirped metamaterial
structure J 敭ScientificReports ２０１６ ６ ３８７３２敭

 ２４ 　Fan F Chen S Wang X H etal敭Tunable
nonreciprocalterahertztransmissionandenhancement
basedon metal magnetoＧopticplasmoniclens J 敭
OpticsExpress ２０１３ ２１ ７  ８６１４Ｇ８６２１敭

 ２５ 　ChenS FanF WangXH etal敭Terahertzisolator
basedon nonreciprocal magnetoＧmetasurface J 敭
OpticsExpress ２０１５ ２３ ２  １０１５Ｇ１０２４敭

 ２６ 　Shalaby M Peccianti M Ozturk Y etal敭A
magnetic nonＧreciprocal isolator for broadband
terahertzoperation J 敭Nature Communications 
２０１３ ４ １５５８敭

 ２７ 　ShiC ZangXF WangYQ etal敭ApolarizationＧ
independent broadband terahertz absorber J 敭
AppliedPhysicsLetters ２０１４ １０５ ３  ０３１１０４敭

 ２８ 　ZangXF ShiC ChenL etal敭UltraＧbroadband
terahertz absorption by exciting the orthogonal
diffractionindumbbellＧshapedgratings J 敭Scientific
Reports ２０１５ ５ ８９０１敭

 ２９ 　YaoG LingFR YueJ etal敭DualＧbandtunable
perfectmetamaterialabsorberintheTHzrange J 敭
OpticsExpress ２０１６ ２４ ２  １５１８Ｇ１５２７敭

 ３０ 　CongL Q XuN N HanJG etal敭Atunable
dispersionＧfree terahertz metadevice with
pancharatnamＧberryＧphaseＧenabled modulation and
polarizationcontrol J 敭AdvancedMaterials ２０１５ 
２７ ４２  ６６３０Ｇ６６３６敭

 ３１ 　XuS T Hu F T Chen M etal敭Broadband
terahertz polarization converter and asymmetric
transmissionbasedoncoupleddielectricＧmetalgrating
 J 敭AnnalenderPhysik ２０１７ ５２９ １０  １７００１５１敭

 ３２ 　XuST ChenS MouLL etal敭Carbonnanotube
attached subwavelength grating for broadband
terahertz polarization conversion and dispersion
control J 敭Carbon ２０１８ １３９ ８０１Ｇ８０７敭

０６１４００６Ｇ１１



中　　　国　　　激　　　光

 ３３ 　DuY TianH CuiX etal敭Electricallytunable
liquid crystalterahertz phase shifter driven by
transparent polymer electrodes J 敭Journal of
MaterialsChemistryC ２０１６ ４ １９  ４１３８Ｇ４１４２敭

 ３４ 　HanZ L Ohno S Tokizane Y etal敭Thin
terahertzＧwave phase shifter by flexible film
metamaterialwith hightransmission J 敭Optics
Express ２０１７ ２５ ２５  ３１１８６Ｇ３１１９６敭

 ３５ 　FanF ChenS LinW etal敭Magneticallytunable
terahertz magnetoplasmons in ferrofluidＧfilled
photoniccrystals J 敭AppliedPhysicsLetters ２０１３ 
１０３ １６  １６１１１５敭

 ３６ 　TsurudaK FujitaM NagatsumaT敭ExtremelylowＧ
lossterahertzwaveguidebasedonsiliconphotonicＧ
crystalslab J 敭OpticsExpress ２０１５ ２３ ２５  
３１９７７Ｇ３１９９０敭

 ３７ 　ZheludevNI KivsharYS敭From metamaterialsto
metadevices J 敭NatureMaterials ２０１２ １１ １１  
９１７Ｇ９２４敭

 ３８ 　GradyN K HeyesJE ChowdhuryD R etal敭
Terahertz metamaterials for linear polarization
conversionandanomalousrefraction J 敭Science 
２０１３ ３４０ ６１３８  １３０４Ｇ１３０７敭

 ３９ 　KildishevAV BoltassevaA ShalaevV M敭Planar
photonicswithmetasurfaces J 敭Science ２０１３ ３３９
 ６１２５  １２３２００９敭

 ４０ 　Yang Y M Kamaraju N Campione S etal敭
TransientGaAsplasmonicmetasurfacesatterahertz
frequencies J 敭ACSPhotonics ２０１７ ４ １  １５Ｇ２１敭

 ４１ 　AzadAK O′HaraJF SinghR etal敭Areviewof
terahertz plasmonics in subwavelength holes on
conductingfilms J 敭IEEEJournalofSelectedTopics
inQuantumElectronics ２０１３ １９ １  ８４００４１６敭

 ４２ 　Low T Avouris P敭 Graphene plasmonics for
terahertztomidＧinfraredapplications J 敭ACSNano 
２０１４ ８ ２  １０８６Ｇ１１０１敭

 ４３ 　PanRP HsiehCF PanCL etal敭TemperatureＧ
dependentopticalconstants and birefringence of
nematicliquidcrystal５CBintheterahertzfrequency
range J 敭JournalofAppliedPhysics ２００８ １０３ ９  
０９３５２３敭

 ４４ 　YangCS LinCJ PanRP etal敭Thecomplex
refractiveindicesoftheliquidcrystalmixtureE７in
theterahertzfrequencyrange J 敭Journalofthe
OpticalSocietyofAmericaB ２０１０ ２７ ９  １８６６Ｇ
１８７３敭

 ４５ 　Wang L Lin X W Liang X et al敭Large
birefringenceliquidcrystalmaterialinterahertzrange
 J 敭OpticalMaterialsExpress ２０１２ ２ １０  １３１４Ｇ
１３１９敭

 ４６ 　ReuterM ViewegN FischerB M etal敭Highly

birefringent lowＧlossliquidcrystalsforterahertz
applications J 敭APL Materials ２０１３ １ １  
０１２１０７敭

 ４７ 　LiuY FanF ChenS etal敭Terahertzoptical
propertiesofnematicliquidcrystalsdependedon
differentexternalfields J 敭Acta OpticaSinica 
２０１６ ３６ ２  ０２２６００１敭

　　　刘岩 范飞 陈赛 等敭外场下向列相液晶太赫兹光

学性质 J 敭光学学报 ２０１６ ３６ ２  ０２２６００１敭
 ４８ 　WilkR ViewegN KopschinskiO etal敭Liquid

crystalbasedelectricallyswitchableBraggstructure
forTHzwaves J 敭OpticsExpress ２００９ １７ ９  
７３７７Ｇ７３８２敭

 ４９ 　Chen C C Chiang W F Tsai M C et al敭
Continuously tunable and fastＧresponse terahertz
metamaterials using inＧplaneＧswitching dualＧ
frequencyliquidcrystalcells J 敭OpticsLetters 
２０１５ ４０ ９  ２０２１Ｇ２０２４敭

 ５０ 　SavoS ShrekenhamerD PadillaWJ敭Liquidcrystal
metamaterialabsorberspatiallight modulatorfor
THzapplications J 敭AdvancedOpticalMaterials 
２０１４ ２ ３  ２７５Ｇ２７９敭

 ５１ 　Isi′c G Vasi′c B Zografopoulos D C et al敭
Electrically tunable critically coupled terahertz
metamaterial absorber based on nematic liquid
crystals J 敭PhysicalReviewApplied ２０１５ ３ ６  
０６４００７敭

 ５２ 　TsaiTR ChenCY PanRP etal敭Electrically
controlledroomtemperatureterahertzphaseshifter
withliquidcrystal J 敭IEEEMicrowaveandWireless
ComponentsLetters ２００４ １４ ２  ７７Ｇ７９敭

 ５３ 　HsiehCF PanRP TangTT etal敭VoltageＧ
controlledliquidＧcrystalterahertzphaseshifterand
quarterＧwaveplate J 敭OpticsLetters ２００６ ３１ ８  
１１１２Ｇ１１１４敭

 ５４ 　LinX W WuJB Hu W etal敭SelfＧpolarizing
terahertzliquid crystal phase shifter J 敭 AIP
Advances ２０１１ １ ３  ０３２１３３

 ５５ 　ChenCY HsiehCF LinYF etal敭Magnetically
tunableroomＧtemperature２πliquidcrystalterahertz
phaseshifter J 敭OpticsExpress ２００４ １２ １２  
２６２５Ｇ２６３０敭

 ５６ 　YangCS TangTT PanRP etal敭Liquidcrystal
terahertzphaseshifterswithfunctionalindiumＧtinＧ
oxidenanostructuresforbiasingandalignment J 敭
AppliedPhysicsLetters ２０１４ １０４ １４  １４１１０６敭

 ５７ 　WangL LinXW HuW etal敭Broadbandtunable
liquidcrystalterahertzwaveplatesdrivenwithporous
graphene electrodes  J 敭 Light Science &
Applications ２０１５ ４ ２  e２５３敭

 ５８ 　WilkR Vieweg N KopschinskiO etal敭THz

０６１４００６Ｇ１２



中　　　国　　　激　　　光

spectroscopyofliquidcrystalsfromtheCBfamily
 J 敭JournalofInfrared Millimeter andTerahertz
Waves ２００９ ３０ １１  １１３９Ｇ１１４７敭

 ５９ 　ParkH ParrottEPJ FanF etal敭Evaluating
liquidcrystalpropertiesforuseinterahertzdevices
 J 敭OpticsExpress ２０１２ ２０ １１  １１８９９Ｇ１１９０５敭

 ６０ 　DuvillaretL GaretF CoutazJL敭Highlyprecise
determination of optical constants and sample
thicknessinterahertztimeＧdomainspectroscopy J 敭
AppliedOptics １９９９ ３８ ２  ４０９Ｇ４１５敭

 ６１ 　Dorney T D Baraniuk R G Mittleman D M敭
Materialparameterestimation withterahertztimeＧ
domainspectroscopy J 敭Journalofthe Optical
SocietyofAmericaA ２００１ １８ ７  １５６２Ｇ１５７１敭

 ６２ 　Yang L Fan F Chen M etal敭 Magnetically
induced birefringence ofrandomly aligned liquid
crystalsin the terahertz regime under a weak
magneticfield J 敭OpticalMaterialsExpress ２０１６ 
６ ９  ２８０３Ｇ２８１１敭

 ６３ 　YuJP ChenS FanF etal敭Tunableterahertz
waveＧplate based on dualＧfrequencyliquid crystal
controlledbyalternatingelectricfield J 敭Optics
Express ２０１８ ２６ ２  ６６３Ｇ６７３敭

 ６４ 　ShrekenhamerD Chen W C Padilla WJ敭Liquid
crystaltunablemetamaterialabsorber J 敭Physical
ReviewLetters ２０１３ １１０ １７  １７７４０３敭

 ６５ 　ZografopoulosDC BeccherelliR敭Tunableterahertz
fishnetmetamaterialsbasedonthinnematicliquid
crystallayers forfast switching J 敭Scientific
Reports ２０１５ ５ １３１３７敭

 ６６ 　ZhangH GuoP ChenP etal敭LiquidＧcrystalＧfilled
photoniccrystalforterahertzswitchandfilter J 敭
JournaloftheOpticalSocietyofAmericaB ２００９ ２６
 １  １０１Ｇ１０６敭

 ６７ 　SuJ ChenHM敭Terahertzwavemodulatorbasedon
liquidＧcrystalＧfilledphotoniccrystal J 敭ActaOptica
Sinica ２０１０ ３０ ９  ２７１０Ｇ２７１３敭

　　　苏坚 陈鹤鸣敭基于液晶光子晶体的太赫兹波调制器

 J 敭光学学报 ２０１０ ３０ ９  ２７１０Ｇ２７１３敭
 ６８ 　WangJ Tian H WangY etal敭Liquidcrystal

terahertz modulator with plasmonＧinduced
transparency metamaterial J 敭 Optics Express 
２０１８ ２６ ５  ５７６９Ｇ５７７６敭

 ６９ 　McCrindleIJH GrantJ DrysdaleT D etal敭
Hybridizationofopticalplasmonics withterahertz
metamaterialstocreate multiＧspectralfilters J 敭
OpticsExpress ２０１３ ２１ １６  １９１４２Ｇ１９１５２敭

 ７０ 　ZhuYH VegesnaS ZhaoY etal敭TunabledualＧ
bandterahertz metamaterialbandpassfilters J 敭
OpticsLetters ２０１３ ３８ １４  ２３８２Ｇ２３８４敭

 ７１ 　LuoY LiYY HuZF etal敭Anovelbroadband

terahertzfilterforphotoniccrystal J 敭Journalof
ModernOptics ２０１６ ６３ １７  １６８８Ｇ１６９４敭

 ７２ 　HeJL LiuPG HeYL etal敭Narrowbandpass
tunableterahertzfilterbased on photoniccrystal
cavity J 敭AppliedOptics ２０１２ ５１ ６  ７７６Ｇ７７９敭

 ７３ 　Chen M Fan F Yang L etal敭 Mechanically
tunableterahertzplasmonic waveguidefilter J 敭
ChineseJournalofLasers ２０１６ ４３ ４  ０４１１００１敭

　　　陈猛 范飞 杨磊 等敭机械可调谐太赫兹等离子体

波导滤波器 J 敭中国激光 ２０１６ ４３ ４  ０４１１００１敭
 ７４ 　Tassin P Zhang L Zhao R K et al敭

Electromagnetically induced transparency and
absorptionin metamaterials the radiating twoＧ
oscillatormodelanditsexperimentalconfirmation
 J 敭PhysicalReview Letters ２０１２ １０９ １８  
１８７４０１敭

 ７５ 　ZhuL MengFY FuJH etal敭Anapproachto
configurelowＧlossandfulltransmissionmetamaterial
based onelectromagneticallyinducedtransparency
 J 敭IEEE Transactionson Magnetics ２０１２ ４８
 １１  ４２８５Ｇ４２８８敭

 ７６ 　YangYM KravchenkoII BriggsDP etal敭AllＧ
dielectricmetasurfaceanalogueofelectromagnetically
inducedtransparency J 敭NatureCommunications 
２０１４ ５ ５７５３敭

 ７７ 　Wan M L He J N Song Y L et al敭
Electromagnetically induced transparency and
absorptioninplasmonicmetasurfacesbasedonnearＧ
fieldcoupling J 敭PhysicsLettersA ２０１５ ３７９ ３０ 
３１  １７９１Ｇ１７９５敭

 ７８ 　LiuJF ZhouQL ShiYL etal敭Studyofdipole
arrays at terahertz frequencies  J 敭 Optics
Communications ２０１３ ２９１ ２６Ｇ３０敭

 ７９ 　QiaoS ZhangYX XuGQ etal敭Controllingthe
transparencywindowinterahertzbandusing mode
coupling metamaterials J 敭Journal of Applied
Physics ２０１５ １１７ ６  ０６３１０３敭

 ８０ 　ChenCY UnIW TaiN H etal敭Asymmetric
coupling between subradiant and superradiant
plasmonic resonances and its enhanced sensing
performance J 敭OpticsExpress ２００９ １７ １７  
１５３７２Ｇ１５３８０敭

 ８１ 　YahiaouiR ManjappaM SrivastavaY K etal敭
Active control and switching of broadband
electromagnetically induced transparency in
symmetricmetadevices J 敭AppliedPhysicsLetters 
２０１７ １１１ ２  ０２１１０１敭

 ８２ 　JinBB WuJB ZhangCH etal敭Enhancedslow
lightinsuperconductingelectromagneticallyinduced
transparency metamaterials J 敭 Superconductor
ScienceandTechnology ２０１３ ２６ ７  ０７４００４敭

０６１４００６Ｇ１３



中　　　国　　　激　　　光

 ８３ 　Xiao S Y Wang T Liu T T etal敭Active
modulation of electromagnetically induced
transparencyanaloguein terahertz hybrid metalＧ
graphene metamaterials J 敭Carbon ２０１８ １２６ 
２７１Ｇ２７８敭

 ８４ 　PitchappaP ManjappaM HoCP etal敭Active
controlofelectromagneticallyinducedtransparency
analog in terahertz MEMS metamaterial J 敭
AdvancedOpticalMaterials ２０１６ ４ ４  ５４１Ｇ５４７敭

 ８５ 　ShenZX ZhouSH GeSJ etal敭LiquidＧcrystalＧ
integratedmetadevice towardsactivemultifunctional
terahertzwave manipulations J 敭OpticsLetters 
２０１８ ４３ １９  ４６９５Ｇ４６９８敭

 ８６ 　FanF ChangSJ HouY敭Metallicphotoniccrystals
forterahertztunablefilters J 敭Science China
InformationSciences ２０１２ ５５ １  ７２Ｇ７８敭

 ８７ 　YangL FanF Chen M etal敭Activeterahertz
metamaterials based on liquidＧcrystal induced
transparency and absorption  J 敭 Optics
Communications ２０１７ ３８２ ４２Ｇ４８敭

 ８８ 　DeckerM KremersC MinovichA etal敭ElectroＧ
optical switching by liquidＧcrystal controlled
metasurfaces J 敭OpticsExpress ２０１３ ２１ ７  
８８７９Ｇ８８８５敭

 ８９ 　Buchnev O Podoliak N Kaczmarek M etal敭
Electrically controlled nanostructured metasurface
loaded withliquidcrystal toward multifunctional
photonicswitch J 敭Advanced Optical Materials 
２０１５ ３ ５  ６７４Ｇ６７９敭

 ９０ 　YangL FanF Chen M etal敭Multifunctional
metasurfacesforterahertzpolarizationcontroller J 敭
ActaPhysicaSinica ２０１６ ６５ ８  ０８０７０２敭

　　　杨磊 范飞 陈猛 等敭多功能太赫兹超表面偏振控

制器 J 敭物理学报 ２０１６ ６５ ８  ０８０７０２敭
 ９１ 　LiY H ZhouL ZhaoGZ敭Terahertzbroadband

polarization converter based on anisotropic
metasurface J 敭ChineseJournalofLasers ２０１８ ４５
 ３  ０３１４００１敭

　　　李永花 周璐 赵国忠敭基于各向异性超表面的太赫

兹宽带偏振转换器 J 敭中国激光敭２０１８ ４５ ３  
０３１４００１敭

 ９２ 　WuY RuanXZ ChenCH etal敭Graphene liquid
crystalbasedterahertzphaseshifters J 敭Optics
Express ２０１３ ２１ １８  ２１３９５Ｇ２１４０２敭

 ９３ 　SasakiT OkuyamaH SakamotoM etal敭Twisted
nematicliquidcrystalcellswithrubbedpoly ３ ４Ｇ
ethylenedioxythiophene  poly  styrenesulfonate 
filmsforactivepolarizationcontrolofterahertzwaves
 J 敭JournalofAppliedPhysics ２０１７ １２１ １４  
１４３１０６敭

 ９４ 　YangCS KuoC TangCC etal敭LiquidＧcrystal
terahertzquarterＧwaveplateusingchemicalＧvaporＧ
depositedgrapheneelectrodes J 敭IEEEPhotonics
Journal ２０１５ ７ ６  ２２００８０８敭

 ９５ 　Vasi′c B Zografopoulos D C Isi′c G et al敭
Electricallytunableterahertzpolarizationconverter
based on overcoupled metalＧisolatorＧmetal
metamaterialsinfiltrated withliquidcrystals J 敭
Nanotechnology ２０１７ ２８ １２  １２４００２敭

 ９６ 　WangL GeSJ HuW etal敭Tunablereflective
liquid crystalterahertz waveplates J 敭 Optical
MaterialsExpress ２０１７ ７ ６  ２０２３Ｇ２０２９敭

 ９７ 　JiYY FanF ChenM etal敭Terahertzartificial
birefringenceandtunable phaseshifterbased on
dielectric metasurface withcompoundlattice J 敭
OpticsExpress ２０１７ ２５ １０  １１４０５Ｇ１１４１３敭

 ９８ 　JiY Y Fan F Wang X H etal敭Broadband
controllableterahertzquarterＧwaveplatebasedon
graphenegratings withliquidcrystals J 敭Optics
Express ２０１８ ２６ １０  １２８５２Ｇ１２８６２敭

０６１４００６Ｇ１４


